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・芝墮坪否，壓短嗤嚠御議秤趨和嗤辛嬬個序才延厚，萩嚠參疎盾。

3極徨陀襖匂(SMD)
匯違佚催㌔喘

MEM狼双　MEM2012T侏

蒙泣

●頁聞喘阻T侏窮揃議持蚊頭塀EMC陀襖匂。

●寡喘頼畠汽頭潤更，醤嗤互辛真來。

●寡喘液栽甘揃，音氏窟伏堪氾，辛糞⑬互畜業芦廾。

●糞⑬阻識堀議縫受蒙來，醤嗤熟寄議夐咄雙崙丼惚。

●梱固撞楕袈律寄。

●MEM2012T葎㌔筈塀。

喘余

喘噐柴麻字式凪翌律譜姥，VTR，窮篇字，概墮咄㍊，嬉咫字，嗄

老字吉。

梁業袈律

恢瞳兆各議紛艶隈

(1) 狼双兆各

(2) 樫雁 L× W

(3) T 侏窮揃

(4) 舜峭撞楕　10R0:10MHz

(5) 淫廾侘塀　T: 壌揮

淫廾侘塀 / 淫廾倖方

侘彜・樫雁 / 容呪咫泡窮揃医夕劔

窮賑蒙來

RoHS峺綜斤哘恢瞳

強恬扮 / 隠贋扮 –40 to +85°C

淫廾侘塀 倖方

壌揮 1000 倖 /1 壌

MEM 2012 T 10R0 T

(1) (2) (3) (4) (5)

瞳兆
舜峭撞楕
(MHz)

縫受楚

恷弌 (dB)
駆協窮儿

Edc 恷寄 (V)
駆協窮送

恷寄 (mA)
MEM2012T10R0 10 20[40 to 900MHz] 10 100
MEM2012T25R0 25 20[80MHz to 1GHz] 10 150
MEM2012T50R0 50 20[150MHz to 1.2GHz] 10 150
MEM2012T75R0 75 20[250MHz to 1.7GHz] 10 250
MEM2012T101R 100 20[300MHz to 1.7GHz] 10 250
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●勣壓恢瞳絞嬾才列強恬嚥繁附芦畠岷俊㌢購議譜姥（廿概，敬字，匳粗譜姥，宰廾崔吉）貧聞喘宸乂恢瞳扮，萩徂儂云巷望唔匍何壇。

● RoHS 峺綜議斤哘：燕幣茅阻卆象 EU Directive 2002/95/EC 窒茅議喘余岻翌，隆聞喘忍，鑽，康，鎗勺候式蒙協粤狼佃伴質 PBB，PBD 吉。
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・芝墮坪否，壓短嗤嚠御議秤趨和嗤辛嬬個序才延厚，萩嚠參疎盾。

窮賑蒙來箭

縫受楚撞楕蒙來

容呪左俊訳周

指送左俊仏垢圭隈

霞協窮揃
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MEM2012T101R
MEM2012T75R0
MEM2012T50R0
MEM2012T25R0
MEM2012T10R0

Natural
cooling

10s max.

Preheating
60 to 120s

Soldering
30 to 60s

230˚C

250 to 260˚C
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